1. Wsigp teoretyczny.

Podstawowym zadaniem wzmacniacza sygnatu jest wzieae mocy.
Najczsciej stosuje & wzmacniacze zbudowane na tranzystorach
bipolarnych ldZ unipolarnych.

Najczsciej spotykanymi uktadami pracy:s

a) uktad o wspolnym emiterze (WE) — sygnat doprowagzest
migdzy emiter i bag, a obcazenie jest wdczone mgdzy kolektor |
emiter. Emiter stanowi wspdirelektrod: dla obwodu wejciowego
I wyjsciowego

b) uktad o wspdlinym kolektorze (WC) - sygnat doprowaug jest
migdzy baz i kolektor, a obcizenie jest wdiczone mgdzy emiter i
kolektor. Kolektor stanowi elektredvspolm dla obwodu
wejsciowego oraz wyjciowego

c) uktad o wspolnej bazie (WB) — sygnat doprowadzasg medzy
emiter i bag, a obcazenie jest wiczone mgdzy kolektor i baz.
Baza stanowi wspoinelektrod dla wyjscia i wefcia

Wazne parametry to:

* wzmochienie nagciowe:
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2. Spis przyradow.

Rezystor dekadowy TYP ODZ Nr 666
Generator dekadowy RC TYP PW-9
Oscyloskop cyfrowy GoldStar OS-9020P
Zasilacz stabilizowany TYP KB 60-01
Multimetr TYP 1321

Ptytki pomiarowe

3. Przebiegwiczenia.

¢ Zbadanie rezystancji wagjiowe] wzmacniacza.

¢ Zmierzenie wzmochienia napgciowego wzmacniaczy w rénej
konfiguracii.

¢ Zmierzenie i wykreslenie charakterystyki wzmacniacza
napieciowego i padowego w funkcji rezystancji odbiornika.

¢ Zmierzenie i wykreslenie charakterystyki czestotliwosciowej dla
rezystancji odbiornika R=200d2

4. Schematy palczeniowe.

a) Schemat ideowy wzmacniacza RC
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b) Schemat do kolejnych pomiaréw
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5. Tabele pomiarowe.

Rezystancja wégiowa wzmacniacza dla poszczegdélnych konfiguracji
kondensatora wé&giowego:

kondensator C3

kondensator C2

kondensator C1

36,4k

34,41

45,41

Wzmocnienie nagciowe wygciowe:

Uwe

Uwy

105mV

4,2\




Wzmocnienie nagciowe dla wybranego obwodu wejowego (C1) oraz

wyjsciowego (R7 C6) w zalmosci od obcazenia:

L.p Uwe Uwy R
i [mV] [V] [Q]
1 105 1,6 5000
2 105 1,45 4000
3 105 1,25 3000
4 105 0,85 2000
5 105 0,5 1000
6 105 0,28 500
7 105 0,175 300
8 105 0,13 200
9 105 0,07 100
10 105 0,062 90
11 105 0,055 70
12 105 0,042 50
Przenoszenie ¢stotliwosciowe dla wzmacniacza o rezystancji aienia 2k:
L.p f Uwe Uwy
o [kHZz] [mV] [mV]
1 0,009 105 55
2 0,02 105 150
3 0,05 105 350
4 0,1 105 600
5 0,2 105 750
6 0,5 105 800
7 1 105 800
8 2 105 800
9 3 105 800
10 5 105 800
11 10 105 800
12 20 105 800
13 50 105 800
14 80 105 780
15 100 105 700
16 120 105 610
17 150 105 580
18 200 105 480
19 250 105 420
20 300 105 360
21 350 105 310




6. Wykresy.
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7. Wnioski.

Po wykonaniu pomiaréw niemy stwierdzi, ze wzmacniacz badany
zachowywat s zgodnie z  zateeniami  teoretycznymi.  Nie
przeprowadziimy jedynie pomiaru rezystancji wgiowej ze wzgidu na
ograniczenia czasoweéwiczenia. Zwrocilkmy uwag na szeroki zakres
pasma cgstotliwosci, w ktérym wzmacniacz zachowujez sdealnie. Jest to
przedziat od okoto 300Hz do 30kHz. Stanowitby orsldmaly wzmacniacz
dla srednich i wysokich ogstotliwosci w pamie akustycznym. Tade spore
wzmocnienie mocy sprawia; uktad jest ciekaw konstrukcj. Zatujemy,ze
nie bylimy w stanie sprawdi amplitudy wprowadzanych przez uktad
zakiocé i szumoOw, byloby to ciekawe éwiadczenie. Nasz uwag
zwrocito rowniez dopasowanie pod wzglem odbiornika. Mogémy tu
zauwayc¢, jak jest to wana rzecz. Stwierdzdmy réwniez, ze na rezystang;
wejsciowa uktadu nieznaczny wptyw ma kondensatonazhny na wegiu
uktadu. Przy zwikszeniu jego pojemroi do 471iF, rezystancja wégiowa

osiagreta wartge 45kQ.



